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Devredeki transistorlar icin Vin = 0.8V, Vrr = -0.8V, kn’ = 2kp’ = 24nA/V?2,
AN = 0.01V71, AP = 0.02V* olarak verilmistir.

Sekil-a’ daki OTA-C osilatoriinde C, = C, = C; =100 pF dir. Osilatoriin f, = 250 kHz'de
caligmasi isteniyor.
a- OTA'larin (gm) egimlerine verilmesi gereken degeri belirleyiniz.

b- OTA-C osilatorii Sekil-b'deki CMOS simetrik kaskod OTA ile gerceklestiriliyor. OTA
egiminin Iz = 50pA'lik kutuplama akiminda (a) da bulunan degerde olmasi ve giris
geriliminin degisim araliginin da -500mV< AV < 500mV olmasi isteniyor. T; , T» , Ts , Ts , Ty,
Tiotranzistorlarinin (W/L) oranlarini bulunuz. (Diger eleman boyutlar1 tabloda verilmistir).

W(um) | L(um)
T3 10 3
T4 10 3
T7 10 3
T8 10 3
T11 5 3
T12 5 3
T13 5 3
T14 5 3
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